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Vimp = 650 V. ligger (Min.) = 100 mA | C-FAP-DT065-100-WH 85 98
Vimp =650 V. lyigger (Min.) = 200 mA | C-FAP-DT065-200-WH 56 6.4
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T\t
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0 Neenrer 5
LINES OF 1 EMBOSSMENT
) CAVITY
—»| |=— G (MEASURED AT HUB)
Tk =
TR YT $=:30001& / ) —JL USER DIRECTION OF FEED
A B C D G N

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Ref. Ref.

326 330 1.5 2.5 12.8 13.5 20.2 } 16.5 102
(12.835) (13.002) (.059) (.098) (.504) (.5631) (.795) (.650) (4.016)

AQ Bo D D1 E F

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. max.
5.15 5.35 5.15 5.35 15 1.6 1.5 ) 1.65 1.85 5.45 5.55
(.203) (.211) (.203) (.211) (.059) (.063) (.059) (.065) (.073) (.214) (.218)

Ko Po P2 t w

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1.0 1.2 7.9 8.1 3.8 4.2 1.95 2.05 0.25 0.35 11.7 12.3
(.039) (.047) (.311) (.319) (.150) (.165) (.077) (.081) (.010) (.014) (.461) (.484)
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